
  

 

 
 

Toshiba lancia una serie di MOSFET con clamp attivo per il pilotaggio dei relè 
 

Dimensioni compatte, bassa resistenza e qualifica AEC-Q101  
 

Düsseldorf, Germania, 7 Giugno 2018 – Toshiba Electronics Europe ha annunciato il 
lancio di una nuova serie di MOSFET che incorpora una struttura a clamp attivo con un 
diodo integrato tra i terminali di drain e di gate. Richiedendo un numero minimo di 
componenti esterni, il dispositivo singolo SSM3K357R e il componente duale SSM6N357R 
sono adatti per il pilotaggio di carichi induttivi, come i relè meccanici o i solenoidi. 
 
La nuova serie 357 protegge i driver contro possibili danni prodotti da sbalzi di tensione, 
come quelli causati dalla forza controelettromotrice generata da un carico induttivo. Essa 
integra una resistenza di pull-down, una resistenza serie e un diodo Zener, che 
contribuiscono tutti a diminuire il numero di componenti esterni e a ridurre l’occupazione di 
spazio su PCB. 
 
I dispositivi sopportano una tensione drain-source massima (VDSS) di 60V e una corrente di 
drain (ID) massima di 0,65A. Il basso valore di resistenza di ON al drain-source (RDS(ON)), pari 
a 800mΩ a VGS = 5,0 V, garantisce un funzionamento efficiente con una produzione di 
calore minima.  
 
Il dispositivo singolo SSM3K357R è alloggiato in un package di classe SOT-23F da 2,9 x 2,4 
x 0,8 mm, ed è adatto per il controllo di relè e solenoidi grazie alla bassa tensione operativa 



  

 

di 3,0V. Essendo il dispositivo qualificato secondo AEC-Q101, esso è adatto per applicazioni 
automotive e per molte applicazioni industriali. 
 
Il componente duale SSM6N357R è alloggiato in un package di classe  TSOP6F da 2,9 x 
2,8 mm x 0,8 mm, che consente l'utilizzo di due dispositivi su una scheda, richiedendo il 
42% in meno di superficie di montaggio rispetto all'utilizzo di due dispositivi singoli. 
 
L’SSM3K357R e l’SSM6N357R sono già in consegna in volumi. 
 

### 
  



  

 

 
 
Informazioni su Toshiba Electronics Europe 
Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti 
elettronici di Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. TEE offre ai consumatori e alle aziende 
Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni 
automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il 
vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, 
microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.   
 
TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito 
con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Akira 
Morinaga. 

 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all’indirizzo www.toshiba.semicon-
storage.com.    
 
Indirizzo di riferimento da pubblicare: 

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania 

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197 

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html  

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com 

 

Contatto per i giornalisti: 

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH 

Tel: +44 (0)193 282 2832 

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de   

 

Comunicato emesso da: 

Birgit Schöniger, Publitek 

Tel: +44 (0) 20 8429 6554   

Web: www.publitek.com   

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com 
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